BMMOSFET Arrays

) SLAS0O1 N-Channel 100 5 35 30 03 350 A
SLA5002 N-Channel 100 5 35 30 03 350 , 8
SLA5003 N-Channel 200 5 35 60 0.9 260 B
SLAS004 P-Channel —60 5 35 - 03 570 A
SLA5005 P-Channel —100 5 35 07 ‘ 300 A
SLAS006 P-Channel =100 5 35 o7 300 =

N-Channet 60 5 35 2 022 300
SLASO07  eretenl) " . oo ; . R ¢ D
P-Channel 80 4 35 0.55 270
N-Channel 100 4 16 05 180
SLAS008  rm—tf - B B : : )
. P-Channel 100 3 35 - 13 180
! N-Channei 60 5 35 2 0.22 300
SLAS009 - ake : . . - 5
P-Channel —60 4 35 0.55 270
el 100 4 35 1% 05 180
SLAS010 : £
P-Channel -100 3 3% - 13 180
SLASOT N-Channel 80 5 a5 2 0.22 300 C SLA
SLAS012 P-Channel -60 5 03 570 C
SLA5013 N-Channel 00 5 ( 24 ! 30 i 03 7 350 -
i P-Channei 100 5 e .7 300
SLASO15 | p.Channal ~60 a 55 055 270 <
' N-Channel 60 5 35 2 03 400
Stasor7  rchennel | : S
. P-Channet -80 4 KES G.55 270
+ N- 2 i 5 35 2 0.3 400
SLASD18 i N ChaPnP‘ 69 + > v . 0 %}
| P-Channet —60 4 155 270
SLAS021 N-Channel 100 5 35 60 019 580 ¢
SLAS024 b Channel —60 4 ‘ 055 270 A
N-Channel 60 4 35 ! : 0.45 20 <
SL N-Channel 80 5 35 2 03 400 5
SLAS033 | N.Channel 60 5 3s 6 ‘ oz 820 B
SLAB37 N-Channel 100 10 4z 200 008 1630
SLASD38 N-Channel 150 ‘ 7 33 100 : 0.2 930 c
* SLAS03S N-Channel ' 150 ic 40 280 0085 2000 J
SLA5040 N-Channel 100 4 5 16 i 05 180 B
+ SLA5042 N-Channel 100 5 35 : . 0.16 840 C
SMAS101 N-Channet 100 4 28 18 0.5 180 A
SMAS102 N-Channei 100 4 23 16 08 180 2
P o5 5D 300
sMmastos | N-Channel 60 5 25 2 022 B o
P-Channel -60 4 28 - 055 ) 727’0
i I8 2 022 3 SMA
SMAS104 i N_g@%nrgi 60 ) 5 28 ‘ 2 ) 022 ) 300 £
P-Channel —60 4 28 0.55 270
SMAB105 1 N.Chanrel 100 5 23 32 041 470 £
SMAG106 | N-Chanre! 100 1 23 16 0.78 230 8
N-Channe! 60 5 23 : 6 ) ) o1 B
STAS01A | N-Channal 60 5 20 ¢.20 400
n STAA | NChamnel . 80 A : e [
= STASOSA N-Channel 100 k} o0 —~ 060 250 )
BA N-Channel 100 2 S : 0.80 : U 3
. NChannel - 60 B 2 w3 R , bl A .o" SOK
N-Channel 100 2 S 3 - (.8¢ 180

velopment

29



